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Image may be representation.
See specs for product detalils.
Teilenummer S13458BDV-T1-GES3
Hersteller Vishay / Siliconix
Beschreibung MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-TSOP
. Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
B 6= =T o} [
Teilstatus 21071 pcs Stock
Serie TrenchFET®

Typ FET N-Channel

CFETMerkmal e
Drain-Source-Spannung (Vass) SOV
Stom- Ununterbrochener Abfluss (10) bei 25.° G 41A(TS)

VGS (th) (Max) @ Id 3V @ 250pA

Gate Charge (Qg) Max) @ Vgs Hc@1ov
Eingabekapazitat (Giss) (Max) @ Vds - BOF@30V
 Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) LSV
vesMa) OV

Verpackung Tape & Reel (TR)

SI13458BDV-T1-GES3 ist neu im Original, Suche SI3458BDV-T1-GE3 Datenblatter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3458BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie
und Vertrauen. Anfrage SI3458BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com
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VISHAY Vishay / Siliconix Vishay Precision Group VISHAY
VISHAY SOT-163 MOSFET N-CH 60V 4.1A 6- SI3458DV VISHAY SI3457DV-TI-E3 VISHAY
TSOP
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SI3458DV-T1-E3CT-ND SiI3457DV_NL SiI3458DV-T1-E3 SI13458BDV-T1-GE3

Vishay Precision Group
SI3458DV-T1-E3CT-ND VISHAY

Fairchild/ON Semiconductor
SI13457DV_NL FAIRCHILD

Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET N-CH 60V 3.2A 6-
TSOP

Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET N-CH 60V 4.1A 6-
TSOP
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